AC175

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: TELEFUNKEN

Wykonanie:

tranzystor

germanowy mn-p-n

w obudowie metalowej, ciezar max 4 G

Zastosowanie:

wzmacniacze $redniej mocy

o czestotliwoscei akustycznej, komplementarny
jako AC175P do ACI117P

Typy podobne: ACI176(Ph), GC520 (Tes),

T, _
17 min3]5

AC187/01(Ph) Rys. 1-32. ACI175
Wartosci charakterystyczne®

min typ max |
Icpo 13 35 wA przy Ucg =15V
) 50 pA przy Ugg =25V, —Ugg =1V
Irpo | 100 HA przy Ugg =10V
Uge | 115 140 165 mV przy Ueg =6 V, Ic = 5 mA
Iz 0,3 mA przy Ucg = 6 V, I = 50 mA
Upg? 320 mV przy Ucg =2 V, I = 150 mA
Ig2) 0,9 2,5 mA przy Ucg =2 V, I = 150 mA
Ig?» 2 mA przy Ucg =1V, Iz = 300 mA
hy g2 165 przy Ucg =6V, Io = 50 mA
hy g2 60 przy Ucp =2V, I = 150 mA
hyg® 150 przy Ucg =1V, I = 300 mA
ha1£s 1,24 1,59 przy I = 50 mA, Us =6 Vi
haig, Ic =700 mA, Ugp =1V
Ucko 25 A" przy I = 0,1 mA
Ucgo?® |18 v | przy I = 11 mA
Suz1e | 20 kHz przy Ucp =2 V, Ic = 10 mA

Przy tranzystorach parowanych o tych samych oznaczeniach réznice wystepuja w wartosciach I

AIg <25 % przy +Ucg =2V, I =150 mA

Wartosci graniczne
P — 25 A\ Provinix 260D mW
UCES max 25%) ¥ Ptot max 1’1 w
UCEO max 18 v tj max 90 °C
UEB0 max 10 A\ tstg —55+4+75 °C
IC max 1 A Rth J—a max 0,25 c’C/II’IV\/'
Icp max 2 A R j-c max 40 | °C/mW
PtOt max 1806) mw
D tamp = 25°C

2) pomiar impulsem 7p = 0,5 ms, ¥V = 0,01
3 dla AC175P warto$¢ hy e = 100--400
4) warunek dobierania parami

) —Upg=1V
6 tamp = 45°C
7 tegse = 45°C
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Rys. 1-36. Charakterystyka sterowania pra-
dowego

Rys. 1-35. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-37. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-38. Zalezno$¢ pradu zerowego od
temperatury otoczenia



